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LM78XX

最高输入电压 35V 最大输出电流 1.5A 稳压器

LM78XX

产品概述

LM78XX 是三端正电压稳压芯片，其稳压电路可以

提供高达 1.5A 的输出电流，调节电路的内部限制使其

基本上不受过载影响。当用作齐纳二极管-电阻组合的

替代品时，可以有效地提高输出阻抗，同时降低静态电

流。

产品特性

● 最大输出电流：1.5A
● 最高输入耐压：35V
● 短路保护

● 内置限流电路

● 封装：TO220 和 TO263-2
● 输出电压精度：公差±5%

订货规范

产品型号 封装 包装方式 最小包装数量

LM78XXCV TO220 管装 50PCS/管
LM78XXCD TO263-2 圆盘 800PCS/盘

注：XX表示以输出电压。例如，05表示产品输出电压5.0V。

选型说明

产品型号 输出电压值 封装 标识丝印

LM7805 5.0V

TO220
TO263-2

7805
LM7806 6.0V 7806
LM7808 8.0V 7808
LM7809 9.0V 7809
LM7812 12V 7812
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功能框图

引脚说明

引脚 符号 功能

1 VIN 输入

2 GND 地连接

3 VOUT 输出
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功能描述

LM78XX是三端正电压稳压芯片，其稳压电路可以提供高达1.5A的输出电流。

极限参数

参 数 名 称 符 号 额 定 值 单 位

输入电压 VIN 35 V
最大输出电流 IOUT 1500 mA

功耗 PD 内部限制

最高结温 Tj -25~125 ℃
储存温度 Tstr -65~125 ℃

焊接温度和时间 Tsol 260(推荐 10s) ℃
注：以上只是压力评级，超过“绝对最大额定值”规定范围的应力可能会对设备造成实质性的损坏；

本设备在超出规范所列条件的其他条件下的功能操作是不默示的，长期暴露在极端条件下可

能会影响设备的可靠性。

电气特性

1、7805 (参考测试电路 ，TJ=-55 to 150℃，VI=10V，IO=500mA，CI=0.33μF，CO=0.1μF,
除非另有规定。)

参数说明 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

输出电压 VO

TJ=+25℃ 4.8 5 5.2 V
IO=5mA to 1A, PD≤15W,
VI=8V to 20V

4.75 5 5.25 V

线性调整率(注 1) ΔVO TJ=+25℃
VI=7V to 25V - - 100 mV
VI=8V to 12V - - 50 mV

负载调整率(注 1) ΔVO
TJ=+25℃,IO=5mA to 1.2A - - 100 mV
TJ=+25℃,IO=250mA to 750mA - - 50 mV

静态电流 IQ TJ=+25℃ - 2 6 mA

静态电流变化 ΔIQ
IO=5mA to 1A - - 0.5 mA

VI=8V to 25V - - 1.5 mA

温度系数 ΔVO/ΔT IO=5mA - 0.6 -
mV/
℃

短路电流 ISC TJ=+25℃,VI=35V - 0.75 1.5 A
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2、7806 (参考测试电路 ，TJ=-55 to 150℃，VI = 11 V，IO=500mA，CI=0.33μF，CO=0.1μF,
除非另有规定。)

参数说明 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

输出电压 VO

TJ=+25℃ 5.75 6 6.25 V
IO=5mA to 1A, PD≤15W,
VI=9V to 21V

5.65 6 6.35 V

线性调整率(注 1) ΔVO TJ=+25℃
VI=8V to 25V - - 100 mV
VI=9V to 13V - - 50 mV

负载调整率(注 1) ΔVO
TJ=+25℃,IO=5mA to 1.2A - - 100 mV
TJ=+25℃,IO=250mA to 750mA - - 50 mV

静态电流 IQ TJ=+25℃ - 2 6 mA

静态电流变化 ΔIQ
IO=5mA to 1A - - 0.5 mA

VI=9V to 25V - - 0.8 mA

温度系数 ΔVO/ΔT IO=5mA - 0.7 -
mV/
℃

短路电流 ISC TJ=+25℃,VI=35V - 0.75 1.5 A

3、7808 (参考测试电路 ，TJ=-55 to 150℃，VI = 14 V，IO=500mA，CI=0.33μF，CO=0.1μF,
除非另有规定。)

参数说明 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

输出电压 VO

TJ=+25℃ 7.7 8 8.3 V
IO=5mA to 1A, PD≤15W,
VI=11.5V to 23V

7.6 8 8.4 V

线性调整率(注 1) ΔVO TJ=+25℃
VI=10.5V to 25V - - 100 mV
VI=11V to 17V - - 50 mV

负载调整率(注 1) ΔVO
TJ=+25℃,IO=5mA to 1.2A - - 100 mV
TJ=+25℃,IO=250mA to 750mA - - 50 mV

静态电流 IQ TJ=+25℃ - 2 6 mA

静态电流变化 ΔIQ
IO=5mA to 1A - - 0.5 mA

VI=11.5V to 25V - - 1 mA

温度系数 ΔVO/ΔT IO=5mA - 1 -
mV/
℃

短路电流 ISC TJ=+25℃,VI=35V - 0.75 1.5 A
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4、7809 (参考测试电路 ，TJ=-55 to 150℃，VI = 15 V，IO=500mA，CI=0.33μF，CO=0.1μF,
除非另有规定。)

参数说明 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

输出电压 VO

TJ=+25℃ 8.64 9 9.36 V
IO=5mA to 1A, PD≤15W,
VI=11.5V to 26V

8.55 9 9.45 V

线性调整率(注 1) ΔVO TJ=+25℃
VI=11.5V to 26V - - 100 mV
VI=12V to 18V - - 50 mV

负载调整率(注 1) ΔVO
TJ=+25℃,IO=5mA to 1.2A - - 100 mV
TJ=+25℃,IO=250mA to 750mA - - 50 mV

静态电流 IQ TJ=+25℃ - 2 6 mA

静态电流变化 ΔIQ
IO=5mA to 1A - - 0.5 mA

VI=11.5V to 26V - - 1 mA

温度系数 ΔVO/ΔT IO=5mA - 1 -
mV/
℃

短路电流 ISC TJ=+25℃,VI=35V - 0.75 1.5 A

5、7812 (参考测试电路 ，TJ=-55 to 150℃，VI = 19V，IO=500mA，CI=0.33μF，CO=0.1μF,
除非另有规定。)

参数说明 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

输出电压 VO

TJ=+25℃ 11.5 12 12.5 V
IO=5mA to 1A, PD≤15W,
VI=15.5V to 27V

11.4 12 12.6 V

线性调整率(注 1) ΔVO TJ=+25℃
VI=14.5V to 30V - - 100 mV
VI=16V to 22V - - 50 mV

负载调整率(注 1) ΔVO
TJ=+25℃,IO=5mA to 1.2A - - 100 mV
TJ=+25℃,IO=250mA to 750mA - - 50 mV

静态电流 IQ TJ=+25℃ - 2 6 mA

静态电流变化 ΔIQ
IO=5mA to 1A - - 0.5 mA

VI=15V to 30V - - 1 mA

温度系数 ΔVO/ΔT IO=5mA - 1.5 -
mV/
℃

短路电流 ISC TJ=+25℃,VI=35V - 0.75 1.5 A

LNR：线性调整率。输入电压的变化等于输入电压的变化。测量是在低损耗的条件下进行的，或使

用脉冲技术，使芯片的平均温度不受到明显的影响。

LDR：负载调整率。芯片在恒定的温度下，输出电压的变化导致负载电流的变化。
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典型应用电路

典型应用电路特征图

C1=C2=1uF

LM78XX
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封装尺寸（TO220）



上海矽朋微电子有限公司 V1.3 第 9 页 共 10 页

LM78XX

封装尺寸（TO263-2）

标注
毫米尺寸

最小 典型 最大

A 4.40 - 4.60
A1 0.03 - 0.23
b 0.70 - 0.93
b2 1.14 - 1.70
c 0.45 - 0.60
c2 1.23 - 1.36
D 8.95 - 9.35
D1 7.50 - -
E 10 - 10.40
E1 8.50 - -
e - 2.54 -
e1 4.88 - 5.28
H 15 - 15.85
J1 2.49 - 2.69
L 2.29 - 2.79
L1 1.27 - 1.40
L2 1.30 - 1.75
R - 0.4 -
V2 0° - 8°
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特别说明

本规格说明书最终解释权归本公司所有。

版本变更说明

版本：V1.2 作者：杨阳 时间：2021.3.10

修改记录：

1. 说明书重新排版，部分数据核对

版本：V1.3 作者：Yang 时间：2025.6.9

修改记录：

1. 更新并修改封装 TO263-2 相关数据

声明

使用规格书中所出现的信息在出版当时是正确的，矽朋微电子保留说明书的更改权和

解释权，并拥有不事先通知而修改产品的权利。使用者可以在确认前应从我司官网或者其

它有效渠道获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。

用任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用

产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施。产品不授权使用于救生、

维生产品或系统中做为关键部件，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况

的发生！


